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統一入學測驗

電機類、資電類專業科目(一、二)
（本試題答案係統一入學測驗中心公布之標準答案）
資電類　專業科目（一）：電子學（第1至25題）
＿＿＿ 1.
某電壓v(t)＝4
[image: image209.wmf]＋6 sin377tV，v(t)之最大值為何？　(A)11.66V　(B)10.66V　(C)6.66V　(D)5.66V。
概論
＿＿＿ 2.
下列有關單一個發光二極體（LED）元件之敘述，何者正確？　(A)在逆向偏壓下才能發光　(B)順向電流大小決定發光顏色　(C)順向偏壓下電子和電洞復合時釋出能量發光　(D)發光強度與順向電流成反比。
二極體
＿＿＿ 3.
下列有關稽納二極體之敘述，何者正確？　(A)稽納崩潰時其稽納電壓為負溫度係數　(B)累增崩潰時其稽納電壓為負溫度係數　(C)累增崩潰是由於電場效應增強所引發　(D)稽納崩潰是由於熱效應增強所引發。
二極體
[image: image171.wmf]＿＿＿ 4.
如圖(1)所示之電路，若D1及D2均為理想二極體，vi(t)＝200
[image: image2.wmf]2

sin377t V，變壓器匝數比N1：N2：N3＝10：1：1，則電流io之有效值為何？

(A)2A　　　　　(B)2
[image: image3.wmf]2

A


(C)4A　　　　　(D)4
[image: image4.wmf]2

A。　　　　　　　　　　二極體
＿＿＿ 5.
下列何種電路，輸出會改變交流輸入信號的直流位準，而不會改變輸入信號的波形？　(A)箝位電路　(B)倍壓電路　(C)截波電路　(D)整流電路。
二極體之應用電路
＿＿＿ 6.
如圖(2)所示理想二極體之電路；若令s為輸出對輸入轉換曲線中斜線部分之斜率，則此電路之轉換曲線為何？
二極體之應用電路
[image: image172.wmf][image: image173.wmf][image: image174.wmf]
(A)　　　　　　　　　(B)　　　　　　　　
[image: image175.wmf][image: image176.wmf]
(C)　　　　　　　　　(D)　　　　　　　　
[image: image177.wmf]
＿＿＿ 7.
下列有關BJT基極之敘述，何者正確？　(A)發射載子以提供傳導之電流　(B)收集射極發出的大部分載子　(C)控制射極載子流向集極的數量　(D)基極摻雜濃度最高。



雙極性接面電晶體
	
[image: image5.emf]
	1.(A)　2.(C)　3.(A)　4.(C)　5.(A)　6.(A)　7.(C)


＿＿＿ 8.
下列放大電路中，何者電流增益略小於1？　(A)共集極放大電路　(B)共基極放大電路　(C)共射極放大電路　(D)共源極放大電路。
電晶體直流偏壓電路
＿＿＿ 9.
下列有關BJT含射極回授電阻的分壓偏壓電路（無射極旁路電容）放大器之敘述，何者正確？　(A)直流工作點位置幾乎和
[image: image6.wmf]b

值無關　(B)加入射極回授電阻可使得電壓增益提升　(C)加入射極回授電阻可使得輸入阻抗降低　(D)電路為正回授設計。



電晶體放大電路
[image: image178.wmf]＿＿＿ 10.
如圖(3)所示之電路，若BJT之
[image: image7.wmf]b

＝100，VBE＝0.7V，則VCE約為何？

(A)4.4V

(B)5.5V

(C)6.9V

(D)8.7V。　　　　　　　　　　　　　　　 電晶體放大電路
＿＿＿ 11.
若BJT工作在主動區且基極直流偏壓電流為12.5
[image: image8.wmf]m

A，
[image: image9.wmf]b

＝80，熱電壓（thermal voltage）VT＝25mV，則其轉移電導
[image: image10.wmf]m

g

為何？


(A)2mA／V　(B)6mA／V　(C)20mA／V　(D)40mA／V。
電晶體放大電路
[image: image179.wmf]＿＿＿ 12.
如圖(4)所示之電路，若BJT之
[image: image11.wmf]b

＝100，熱電壓（thermal voltage）VT＝26mV，切入電壓VBE＝0.7V，則輸入阻抗Zi約為何？


(A)0.9k
[image: image12.wmf]W



(B)1.7k
[image: image13.wmf]W



(C)3.2k
[image: image14.wmf]W



(D)8.3k
[image: image15.wmf]W

。　　　　　　　　　　　　　電晶體放大電路
＿＿＿ 13.
下列有關BJT共射極（CE）、共集極（CC）和共基極（CB）基本組態放大電路特性之比較，何者正確？　(A)輸入阻抗：CB＞CE＞CC　(B)輸出阻抗：CE＞CC＞CB　(C)電壓增益：CB＞CE＞CC　(D)輸出與輸入信號之相位關係：CC和CB為反相，CE為同相。
電晶體直流偏壓電路
＿＿＿ 14.
下列有關直接耦合串級放大電路之敘述，何者正確？　(A)電路穩定度極高　(B)各級間之直流偏壓工作點不會相互干擾　(C)各級間阻抗匹配容易　(D)低頻響應佳。



串級放大電路
＿＿＿ 15.
各級電壓增益皆大於1之串級放大電路，若級數越多則　(A)增益越大且頻寬越大　(B)增益越大且頻寬越小　(C)增益越小且頻寬越大　(D)增益越小且頻寬越小。



串級放大電路
	
[image: image16.emf]
	8.(B)　9.(A)　10.(D)　11.(D)　12.(B)　13.(C)　14.(D)　15.(B)


＿＿＿ 16.
某N通道空乏型MOSFET之截止電壓VGS（off）＝－4V；若此MOSFET工作於夾止區，閘極對源極電壓VGS為0V時汲極電流為12 mA，則當閘極對源極電壓為－2V時汲極電流為何？　(A)8mA　(B)6mA　(C)5mA　(D)3mA。
場效電晶體放大電路
＿＿＿ 17.
下列電子元件中，何者是靠單一種載子來傳導電流？　(A)雙極性電晶體　(B)發光二極體　(C)稽納二極體　(D)場效電晶體。
場效電晶體
[image: image180.wmf]＿＿＿ 18.
如圖(5)所示之放大電路，若JFET的轉移電導
[image: image17.wmf]m

g

＝4 mA/V，不考慮汲極輸出電阻，則輸出阻抗Zo為何？


(A)100
[image: image18.wmf]W



(B)200
[image: image19.wmf]W



(C)250
[image: image20.wmf]W



(D)1000
[image: image21.wmf]W

。　　　　　　　　　　　　場效電晶體放大電路
[image: image181.wmf]＿＿＿ 19.
如圖(6)所示之電路，MOSFET之臨界電壓（threshold voltage）Vt＝1V，參數K＝0.4 mA/V2，不考慮汲極輸出電阻，則Vo/Vi約為何？

(A)－12.5

(B)－9.9

(C)－8.3

(D)－6.4。　　　　　　　　　　　　　場效電晶體放大電路
＿＿＿ 20.
下列何者為運算放大器的輸入電壓變動時，輸出電壓的最大變化率？　(A)共模拒斥比（CMRR）　(B)輸入抵補電壓　(C)轉動率（slew rate, SR）　(D)輸出電壓擺幅。



運算放大器
[image: image182.wmf]＿＿＿ 21.
如圖(7)所示理想運算放大器之電路，Vo約為何？

(A)－6V

(B)－10V

(C)10V

(D)12V。　　　　　　　　　　　運算放大器
[image: image183.wmf]＿＿＿ 22.
如圖(8)所示理想運算放大器之電路，則下列敘述何者正確？

(A)電流增益為1

(B)電壓增益為1

(C)輸入阻抗非常小

(D)輸出阻抗非常大。　　　　　　　　　　　　運算放大器
	
[image: image22.emf]
	16.(D)　17.(D)　18.(B)　19.(D)　20.(C)　21.(C)　22.(B)


[image: image184.wmf]＿＿＿ 23.
如圖(9)所示之振盪電路，正常工作下Vo之頻率約為何？

(A)20Hz

(B)100Hz

(C)200Hz

(D)1000Hz。　　　　　　　　　　基本振盪電路
[image: image185.wmf]＿＿＿ 24.
如圖(10)所示之振盪電路，Vo之振盪頻率為10kHz，回授因數
[image: image23.wmf]b

＝
[image: image24.wmf]1

29

－

，則
[image: image25.wmf]f

R

之最小值約為何？

(A)10k
[image: image26.wmf]W



(B)87k
[image: image27.wmf]W



(C)92k
[image: image28.wmf]W


[image: image186.wmf]
(D)100k
[image: image29.wmf]W

。　　　　　　　　　　　基本振盪電路
＿＿＿ 25.
如圖(11)所示之施密特觸發電路，其遲滯電壓為何？


(A)15V

(B)10V

(C)7V

(D)5V。　　　　　　　　　　　　　基本振盪電路
電機與電子群資電類　專業科目(二)：電子學實習（第26至37題）

＿＿＿ 26.
下列有關使用心肺復甦術（CPR）急救基本步驟的敘述，何者錯誤？　(A)Analysis（分析現場狀況）　(B)Breathing（實施人工呼吸）　(C)Circulation（按壓心臟維持循環）　(D)Defibrillation（利用心臟電擊器進行體外去顫）。
工場安全及衛生
＿＿＿ 27.
有關三用電表的使用，下列敘述何者錯誤？　(A)三用電表可以用來量測元件的電阻值以及電路的電壓與電流值　(B)三用電表的電壓計可以量測電路的交流與直流電壓，使用時必須與待測電路串接　(C)當量測電阻時，電阻檔位在X10，所得讀值為330，所以此電阻值為3.3千歐姆　(D)三用電表不用時應將檔位歸回OFF檔，省電又安全。



電子儀表
＿＿＿ 28.
有關電子學實習中所用的示波器，下列敘述何者正確？　(A)如 果 同 時 使用CH1與CH2量測電路信號，應將CH1與CH2共 同接地才 能 量 到正確結果　(B)示波器螢幕上的垂直方向刻度表示週期　(C)可以使用示波器的EXT輸入端子來量測電路待測點的電流信號　(D)如將示波器輸入耦合選擇開關置於DC位置，只能觀測待測點的直流信號。


電子儀表
	
[image: image30.emf]
	23.(B)　24.(B)　25.(A)　26.(A)　27.(B)　28.(A)


＿＿＿ 29.
中間抽頭整流電路如圖(12)所示，假設此電路中D1與D2均為理想二極體。輸出電壓Vo為電阻RL的端電壓。請問下列何者為比較接近正確輸出的電壓波形？
[image: image187.wmf][image: image188.wmf]
(A)　　　　　　　　　　(B) 
[image: image189.wmf]
　　　

[image: image190.wmf]
[image: image191.wmf][image: image192.wmf]
(C)　　　　　　　　　　(D)

　　　

[image: image193.wmf]
＿＿＿ 30.
關於雙極性接面電晶體（Bipolar Junction Transistor，BJT）的特性，下列敘述何者錯誤？　(A)NPN型電晶體與PNP型電晶體流入基極的電流IB方向相反　(B)NPN電晶體工作在飽和區（Saturation Region）時，其基射極間的電壓（VBE）為順向偏壓，且基集極間的電壓（VBC）為順向偏壓　(C)若用此電晶體來設計共基極放大器（CB）時，其輸入端是射極（E極），輸出端是基極（B極）　(D)當此電晶體作為開關使用時，其必須工作在截止區（Cut-off Region）或 飽和區。
雙極性接面電晶體之特性實驗
[image: image194.wmf]＿＿＿ 31.
請參考圖(13)電路，輸入電壓為AC110V/60Hz，D為理想二極體，C為理想電容器且初始電壓為零。若電阻RL兩端之輸出電壓為Vo，請問下列敘述何者錯誤？　(A)若使用三用電表量測Vo值，以AC50V檔位量測是合適的　(B)此電路是半波整流電路加上電容濾波電路　(C)若電容值提高為20µF，則可以降低漣波電壓與改善濾波效果　(D)電容器C在輸入電壓的正半週期充電。
二極體之特性及應用電路實驗
＿＿＿ 32.
在一N通道增強型MOSFET共源極放大電路中，如果所用的電晶體臨界電壓VT＝2伏特（V），導電參數K＝1mA/V
[image: image31.wmf]2

，下列敘述何者正確？　(A)若是VGS＜2V，則此電晶體將工作於歐姆區（三極體區），此時沒有通道可以導通電流　(B)此電晶體的汲極電流（ID）是以電洞作為主要載子，並由閘源間電壓（VGS）控制此電流大小　(C)在MOSFET放大器實驗中，閘極電流（IG）大於汲極電流（ID）是正常現象　(D)此放大電路工作在飽和區時，汲極電流可由閘源間電壓（VGS）控制。當VGS等於3伏特時，汲極電流（ID）為1毫安培（mA）。
場效電晶體之特性實驗
	
[image: image32.emf]
	29.(D)　30.(C)　31.(A)　32.(D)


[image: image195.wmf]＿＿＿ 33.
參考圖(14)之電路與輸入信號Vi波形，ZD為稽納二極體（Zener Diode），其稽納電壓Vz為6伏特，D為理想二極體。請問電阻R兩端電壓Vo的波形比較接近下列何者？　　　　　 截波及箝位電路實驗
[image: image196.wmf][image: image197.wmf][image: image198.wmf][image: image199.wmf]
(A)　　　　　　　　(B)　　　　　　　　(C)　　　　　　　　(D)

　

[image: image200.wmf]＿＿＿ 34.
圖(15)為矽（Si）二極體與鍺（Ge）二極體的電壓-電流（V-I）特性曲線，請依照此圖判斷下列敘述何者正確？　(A)不論矽或鍺二極體，其PN接面只要順向電壓大於0伏特，即可導通電流　(B)圖中的虛線是矽二極體的特性曲線　(C)矽二極體比鍺二極體容易導通　(D)矽二極體在逆偏壓50伏特就會崩潰。　　　　　　　二極體之特性及應用電路實驗
[image: image201.wmf]＿＿＿35.
圖(16)所示為使用理想運算放大器（Operational Amplifier）所構成的串級放大器電路，其中D1與D2為理想二極體。請問下列敘述何者錯誤？　(A)OPA1與OPA2運算放大器均採用非反相放大器配置　(B)OPA1電路用途為半波整流　(C)OPA2電路用途為加法器　(D)此電路為全波整流電路。

運算放大器應用電路實驗
[image: image202.wmf]＿＿＿36.
圖(17)為一理想雙極性接面電晶體所構成的固定偏壓放大電路，C1與C2為理想電容器且初始電壓為零。請問下列(甲)至(戊)的敘述哪些錯誤？(甲)此電路為共射極放大電路，射極為共用端，可作為電壓放大器；(乙)依據克希荷夫電壓定律（KVL），可知
[image: image33.wmf]CCBBBE

VIRV

=+

及
[image: image34.wmf]CECCCC

VVIR

=-

；(丙)此電路所用的電晶體為PNP型；(丁)若輸入信號為弦波Vi，輸出信號為vo，則vi與vo相位差為
[image: image35.wmf]180

°

；(戊)此電路的輸出阻抗是（RB＋RC）　(A)(丙)(丁)　(B)(甲)(乙)　(C)(乙)(丁)　(D)(丙)(戊)。　　　　　　　　　　　電晶體放大電路實驗
	
[image: image36.emf]
	33.(B)　34.(B)　35.(A)　36.(D)


[image: image203.wmf]＿＿＿37.
震盪電路設計如圖(18)，假設運算放大器OPA1、OPA2與電容器C皆為理想元件且C的初始電壓為零，請問下列敘述何者正確？(甲)OPA1作為施密特觸發電路（Schmitt Trigger）之用；(乙)OPA2、R3與C構成微分電路；(丙)此電路因缺乏輸入參考信號所以不會有輸出信號；(丁)以

示波器觀測OPA1的輸出vo1為方波，OPA2的輸出vo則為三角波；(戊)當此電路產生輸出信號時，此信號的週期是由電容C及R3決定並且與R1及R2無關

(A)(甲)(乙)　(B)(乙)(丁)　(C)(甲)(丁)　(D)(丙)(戊)。
基本振盪電路實驗
電機與電子群電機類　專業科目（二）：電子學實習（第38至52題）

[image: image204.wmf]＿＿＿38.
如圖(19)所示之電路，當電源變壓器一次側接至AC110V（有效值），RL＝2k
[image: image37.wmf]W

，若二極體均視為理想二極體，當二極體D1發生開路故障時，則VDC之直流電壓平均值約為何？　(A)9V　(B)8.5V　(C)7.4V

(D)5.4V。二極體之特性及應用電路實驗
[image: image205.wmf]＿＿＿ 39.
如圖(20)所示之電路，稽納（Zener）二極體的最大額定功率為400 mW，RL＝200
[image: image38.wmf]W

，輸出電壓VL維持10V，欲使稽納二極體維持正常工作，則輸入電壓VS最大值為何？　(A)10V　(B)13V　(C)19V　(D)24V。

二極體之特性及應用電路實驗
＿＿＿ 40.
如圖(21)所示，輸入電壓vin(t)為100 sin(377t)V，二極體均視為理想二極體。若輸出電壓vout(t)波形如圖中所示，則其故障原因最可能為何？

(A)D2開路　(B)D1開路　(C)R開路　(D)D1與D2短路。
二極體之特性及應用電路實驗
[image: image206.wmf]
＿＿＿ 41.
某一電晶體由其規格表中得知其
[image: image39.wmf]a

值（即共基極組態直流電流轉換率）為0.96，則共集極組態之直流電流增益IE／IB（即射極電流／基極電流）為何？

(A)24　(B)25　(C)28　(D)31。
雙極性接面電晶體之特性實驗
	
[image: image40.emf]
	37.(C)　38.(D)　39.(C)　40.(B)　41.(B)


[image: image207.wmf]＿＿＿ 42.
如圖(22)所示之電晶體電路，VCC＝8V，RC＝1k
[image: image41.wmf]W

，
[image: image42.wmf]b

＝100，假設VBE＝0V，若欲將Q點（工作點）置於負載線之中點，則RB之值應為何？　(A)100k
[image: image43.wmf]W

　(B)200k
[image: image44.wmf]W

　(C)300k
[image: image45.wmf]W

　(D)400k
[image: image46.wmf]W

。


電晶體直流偏壓電路實驗
[image: image208.wmf]＿＿＿ 43.
如圖(23)所示之電路，若電晶體之
[image: image47.wmf]b

＝50，VCE測得約為0.7V，則其故障原因最可能為何？


(A)RB電阻器發生短路


(B)RB電阻器發生斷路

(C)RC電阻器發生斷路


(D)RC電阻器發生短路。　　　　　 電晶體直流偏壓電路實驗
＿＿＿ 44.
關於電晶體基本放大電路組態特性，下列敘述何者正確？　(A)共射極組態放大電路又稱為射極隨耦器　(B)共基極組態放大電路其電流增益遠大於1　(C)共射極組態放大電路兼具有電壓與電流放大功能　(D)共集極組態放大電路之輸入訊號與輸出訊號相位反相。
電晶體放大電路實驗
＿＿＿ 45.
如圖(24)所示之電晶體共射極放大器，當電路在正常工作且各電阻均不為零之狀況下，若交流電壓增益Av＝|vo|／|vi|，則下列敘述何者正確？


(A)若將C2短路，則Av變大


(B)若RC變大，則Av變小


(C)若C1開路，則Av變大

(D)若將CE移除，則Av變小。　 電晶體放大電路實驗
＿＿＿ 46.
如圖(25)所示之電路，若VCC＝15V，R1＝R3＝10k
[image: image48.wmf]W

，R2＝R4＝20k
[image: image49.wmf]W

，V1＝8V，V2＝5V，則Vo為何？

(A)－6V

(B)－3V

(C)＋3V

(D)＋6V。　　　　　　　　運算放大器應用電路實驗
	
[image: image50.emf]
	42.(B)　43.(A)　44.(C)　45.(D)　46.(A)


＿＿＿ 47.
如圖(26)所示之JFET電路，若ID＝2mA，RD＝5k
[image: image51.wmf]W

，RS＝1k
[image: image52.wmf]W

，RG＝1M
[image: image53.wmf]W

，則VD與VGS（VGS＝VG－VS）分別為何？


(A)－5V，－2V

(B)－5V，2V

(C)5V，－2V

(D)5V，2V。　　　　　　場效電晶體放大器電路實驗

＿＿＿ 48.
如圖(27)所示之電路，R1＝10k
[image: image54.wmf]W

，欲使電路產生振盪，則R2之最小值應為何？

(A)5k
[image: image55.wmf]W



(B)10k
[image: image56.wmf]W



(C)15k
[image: image57.wmf]W



(D)20k
[image: image58.wmf]W

。　　　　　　　　　　　基本振盪電路實驗

＿＿＿ 49.
如圖(28)所示之電路，若R1＝1k
[image: image59.wmf]W

，R2＝0.85k
[image: image60.wmf]W

，R＝10k
[image: image61.wmf]W

，C＝0.01
[image: image62.wmf]m

F，則振盪頻率約為何？（自然對數ln（2.7）
[image: image63.wmf]@

1）

(A)20kHz

(B)15kHz

(C)10kHz

(D)5kHz。　　　　　　　　　　　基本振盪電路實驗
＿＿＿ 50.
如圖(29)所示，使用指針式三用電表之
[image: image64.wmf]1k

W

檔位量測JFET元件，黑棒接閘極（G），紅棒接汲極（D）或是源極（S），則下列敘述何者正確？　(A)若為N通道元件時則指針會偏轉，若為P通道元件時則指針不偏轉　(B)若為N通道元件時則指針不偏轉，若為P通道元件時則指針會偏轉　(C)若為N通道元件時則指針會偏轉，若為P通道元件時則指針亦會偏轉　(D)若為N通道元件時則指針不偏轉，若為P通道元件時則指針亦不偏轉。　　　　　　　　　　　場效電晶體之特性實驗
	
[image: image65.emf]
	47.(C)　48.(D)　49.(D)　50.(A)


＿＿＿ 51.
如圖(30)所示之電路，則下列敘述何者正確？

(A)LED1燈滅，LED2燈亮

(B)LED1燈亮，LED2燈滅


(C)LED1燈亮，LED2燈亮

(D)LED1燈滅，LED2燈滅。


運算放大器應用電路實驗
＿＿＿ 52.
如圖(31)所示之施密特觸發電路（Schmitt trigger），若此運算放大器（OP Amp）之飽和電壓
[image: image66.wmf]sat

V12V
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＝

，
[image: image67.wmf]1

R1k

W

＝

，
[image: image68.wmf]2

R9k

W

＝

，則遲滯電壓（Hysteresis voltage）
[image: image69.wmf]H

V

為何？

(A)1.2V　(B)1.8V　(C)2.4V　(D)3.0V。

基本振盪電路實驗
	
[image: image70.emf]
	51.(A)　52.(C)





[image: image71]
資電類　專業科目（一）：電子學（第1至25題）

1.

[image: image72.wmf]max
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2.
(A)LED加順向偏壓才能發光


(B)(D)順向電流大小與發光強度成正比，發光顏色由波長決定


4.

[image: image73.wmf]2
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7.
(A)發射載子以提供傳導電流的為射極



(B)收集射極發出的大部分載子為集極



(D)摻雜濃度為E＞B＞C，寬度為C＞E＞B


8.
(A)CC放大電路的電流增益
[image: image76.wmf]E
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(B)CB放大電路的電流增益
[image: image77.wmf]C
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(C)CE放大電路的電流增益
[image: image78.wmf]C
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(D)CS放大電路無電流增益


9.
(B)加入射極回授電阻，使電壓增益降低
[image: image79.wmf]C
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(C)加入射極回授電阻，可使輸入阻抗增加



(D)電路為負回授設計


10.
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11.
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12.
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13.
(A)
[image: image94.wmf]i

Z

　(　CC＞CE＞CB



(B)
[image: image95.wmf]o

Z

　(　CB＞CE＞CC



(C)電壓增益
[image: image96.wmf]V

A

　(　CB＞CE＞CC



(D)CE：輸出與輸入反相




CB及CC：輸出與輸入同相


14.
(A)電路穩定度不高



(B)各級間的直流偏壓工作點會相互干擾



(C)各級間阻抗匹配不易


15.
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16.
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18.
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19.
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20.
(A)CMRR→對兩個輸入端所共有的這種訊號拒絕程度的一種度量



(B)輸入抵補電壓(為了使輸出電壓等於零，輸入端所需的小額差動輸入


(C)轉動率(表示輸出電壓追隨時間變化快慢的參數



(D)輸出電壓擺幅(輸入電壓變動時，輸出電壓最大變化率


21.
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22.
(B)該電路為電壓隨耦放大器
[image: image108.wmf]V
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(C)輸入阻抗非常大



(D)輸出阻抗非常小
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24.
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電機與電子群資電類　專業科目（二）：電子學實習（第26至37題）


26.
(A)Airway(暢通呼吸道

27.
(B)電壓表使用時須與待測電路並聯。

28.
(B)垂直方向刻度表示電壓峰對峰值



(C)只能量測電壓



(D)可量含直流成分的交流信號。

30.
CB放大器其輸入端是射極，輸出端為集極。

31.
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故應選用DC250V檔位測量較適合

32.
(B)主載子為電子



(C)
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(D)
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33.
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時(D導通，ZD逆向未達稽納電壓，
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34.
(A)矽二極體只要順向電壓大於0.6V，而鍺二極體只要順向電壓大於0.2V時即可導通



(C)鍺較矽易導通



(D)矽二極體的逆向崩潰電壓為250V，鍺為50V

35.
(A)
[image: image124.wmf]1

OPA

及
[image: image125.wmf]2

OPA

均為反相放大器配置

36.
(丙)所用的電晶體為NPN



(戊)輸出阻抗為
[image: image126.wmf]C
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37.
(乙)
[image: image127.wmf]2
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、
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及C構成積分電路



(丙)輸出為三角波



(戊)
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電機與電子群電機類　專業科目（二）：電子學實習（第38至52題）
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41.
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42.
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43.
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44.
(A)共集極組態放大器又稱為射極隨耦器



(B)共基極組態放大器電流增益為
[image: image146.wmf]C
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(D)共射極組態放大器其輸入與輸出訊號相位反相，共集極組態放大器，其輸入與輸出相同相位。

45.
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48.
該電路為韋恩電橋振盪器，其回授因數
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故電壓增益
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50.
三用電表內部－端接電池正端，而＋端接電池負端



N通道時，G為P型體，D為N型體(順向通道


P通道時，G為N型體，D為P型體(逆向截止
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[image: image163.wmf] 試題分析 [image: image164.wmf]
一、命題焦點：
電機類、資電類專業科目(一)─電子學：
　　試題的配分比例十分適當，內容十分細，要充分了解才能正確作答，內涵十分充實，可充分測驗出學生程度，鑑別度十分優，其中第2，3，4，7，9～15題，18～21均為十分值得嘉許的類型。

資電類專業科目(二)─電子學實習：
　　試題分配很均勻，試題亦很有程度，須有實務經驗，才能順利作答。如第28，31，32，33，34，37均為題庫型標準題，學生如能多作實習，用點心必能得取高分。
電機類專業科目(二)─電子學實習：

　　試題內容很實務，學生若無實際實習過很難取得高分，雖與歷屆試題有很多相似度，但仍不失為較佳的命題。

二、配分比例表：
	電機、資電類
專業科目(一)電子學
	題

數
	資電類專業科目(二)
電子學實習
	題

數
	電機類專業科目(二)
電子學實習
	題

數

	概論
	1
	工場安全及衛生
	1
	工場安全及衛生
	0

	二極體
	3
	二極體之特性及應用電路實驗
	3
	二極體之特性及應用電路實驗
	3

	二極體之應用電路
	2
	截波及箝位電路實驗
	1
	截波及箝位電路實驗
	0

	雙極性接面電晶體
	1
	雙極性接面電晶體之特性實驗
	1
	雙極性接面電晶體之特性實驗
	1

	電晶體直流偏壓電路
	2
	電晶體直流偏壓電路實驗
	0
	電晶體直流偏壓電路實驗
	2

	電晶體放大電路
	4
	電晶體放大電路實驗
	1
	電晶體放大電路實驗
	2

	串級放大電路
	2
	串級放大電路實驗
	0
	串級放大電路實驗
	0

	場效電晶體
	1
	場效電晶體之特性實驗
	1
	場效電晶體之特性實驗
	1

	場效電晶體放大電路
	3
	場效電晶體放大器電路實驗
	0
	場效電晶體放大器電路實驗
	1

	運算放大器
	3
	運算放大器應用電路實驗
	1
	運算放大器應用電路實驗
	2

	基本振盪電路
	3
	基本振盪電路實驗
	1
	基本振盪電路實驗
	3

	
	
	電子儀表
	2
	
	

	合計
	25
	合計
	12
	合計
	15
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